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(54)实用新型名称

用于提升抗突波能力的发光二极管照明装

置

(57)摘要

本实用新型提供一种用于提升抗突波能力

的发光二极管照明装置，其包括电路基板、桥式

整流芯片、突波吸收器群组、第一抗突波用限流

芯片群组、第二抗突波用限流芯片群组、LED发光

群组以及LED限流群组。桥式整流芯片设置在电

路基板上。突波吸收器群组设置在电路基板上且

电性连接于桥式整流芯片，以用于吸收一突波电

压。第一抗突波用限流芯片群组设置在电路基板

上，以用于吸收一第一预定突波电压。第二抗突

波用限流芯片群组设置在电路基板上，以用于吸

收一第二预定突波电压。LED发光群组包括设置

在电路基板上的多个发光二极管芯片。LED限流

群组设置在电路基板上，以用于控制LED发光群

组的电流总谐波失真率。
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1.一种发光二极管照明装置，其特征在于，所述发光二极管照明装置包括：

一电路基板；

一桥式整流芯片，所述桥式整流芯片设置在所述电路基板上，以用于将一电源供应器

所提供的一交流电转换成一直流电；

一突波吸收器群组，所述突波吸收器群组设置在所述电路基板上且电性连接于所述桥

式整流芯片与一电源输入端之间，以用于吸收一突波电压；

一第一抗突波用限流芯片群组，所述第一抗突波用限流芯片群组设置在所述电路基板

上，以用于吸收一第一预定突波电压；

一第二抗突波用限流芯片群组，所述第二抗突波用限流芯片群组设置在所述电路基板

上，以用于吸收一第二预定突波电压；

一LED发光群组，所述LED发光群组包括多个发光二极管芯片，多个所述发光二极管芯

片设置在所述电路基板上且电性连接于所述桥式整流芯片、所述第一抗突波用限流芯片群

组以及所述第二抗突波用限流芯片群组三者其中之一；以及

一LED限流群组，所述LED限流群组设置在所述电路基板上且电性连接于所述桥式整流

芯片、所述第一抗突波用限流芯片群组以及所述第二抗突波用限流芯片群组三者其中之

一，以用于控制所述LED发光群组的电流总谐波失真率；

其中，所述第一抗突波用限流芯片群组、所述第二抗突波用限流芯片群组、所述LED发

光群组以及所述LED限流群组串联设置；

其中，当一突波信号从所述电源输入端输入到所述发光二极管照明装置时，所述突波

吸收器群组、所述第一抗突波用限流芯片群组以及所述第二抗突波用限流芯片群组被选择

性配置以用于吸收所述突波信号所产生的一突波电压。

2.根据权利要求1所述的发光二极管照明装置，其特征在于，

其中，当所述突波信号所产生的所述突波电压大于所述突波吸收器群组所能吸收的所

述突波电压以及所述第一抗突波用限流芯片群组所能吸收的所述第一预定突波电压的总

合时，所述突波吸收器群组、所述第一抗突波用限流芯片群组以及所述第二抗突波用限流

芯片群组三者被配置以用于吸收所述突波信号所产生的所述突波电压；

其中，当所述突波信号所产生的所述突波电压大于所述突波吸收器群组所能吸收的所

述突波电压并且小于所述突波吸收器群组所能吸收的所述突波电压以及所述第一抗突波

用限流芯片群组所能吸收的所述第一预定突波电压的总合时，所述突波吸收器群组以及所

述第一抗突波用限流芯片群组两者被配置以用于吸收所述突波信号所产生的所述突波电

压；

其中，当所述突波吸收器群组损坏而失效并且所述突波信号所产生的所述突波电压小

于所述第一抗突波用限流芯片群组所能吸收的所述第一预定突波电压时，所述第一抗突波

用限流芯片群组被配置以用于吸收所述突波信号所产生的所述突波电压；

其中，当所述突波吸收器群组损坏而失效并且所述突波信号所产生的所述突波电压大

于所述第一抗突波用限流芯片群组所能吸收的所述第一预定突波电压时，所述第一抗突波

用限流芯片群组以及所述第一抗突波用限流芯片群组两者被配置以用于吸收所述突波信

号所产生的所述突波电压；

其中，所述第一抗突波用限流芯片群组所能吸收的所述第一预定突波电压以及所述第

权　利　要　求　书 1/5 页

2

CN 217116459 U

2



二抗突波用限流芯片群组所能吸收的所述第二预定突波电压的总合大于所述突波吸收器

群组所能吸收的所述突波电压。

3.根据权利要求1所述的发光二极管照明装置，其特征在于，

其中，所述电源输入端具有一火线、一中性线以及一地线，且所述突波吸收器群组包括

一第一突波吸收器、一第二突波吸收器以及一第三突波吸收器；

其中，所述第一突波吸收器电性连接于所述火线与所述地线之间，以作为所述火线与

所述地线两者的一第一突波防护；

其中，所述第二突波吸收器电性连接于所述中性线与所述地线之间，以作为所述中性

线与所述地线两者的一第二突波防护；

其中，所述第三突波吸收器电性连接于所述火线与所述中性线之间，以作为所述火线

与所述中性线两者的一第三突波防护；

其中，在所述火线与所述桥式整流芯片之间电性连接有一保险丝。

4.根据权利要求1所述的发光二极管照明装置，其特征在于，

其中，所述第一抗突波用限流芯片群组包括至少三个第一抗突波用限流芯片以及至少

三个第一电阻芯片，且至少三个所述第一抗突波用限流芯片分别电性连接于至少三个所述

第一电阻芯片；

其中，所述第二抗突波用限流芯片群组包括至少三个第二抗突波用限流芯片以及至少

三个第二电阻芯片，且至少三个所述第二抗突波用限流芯片分别电性连接于至少三个所述

第二电阻芯片；

其中，所述LED限流群组包括至少三个LED限流芯片以及至少三个限流用电阻芯片，且

至少三个所述LED限流芯片分别电性连接于至少三个所述限流用电阻芯片。

5.一种发光二极管照明装置，其特征在于，所述发光二极管照明装置包括：

一电路基板；

一桥式整流芯片，所述桥式整流芯片设置在所述电路基板上，以用于将一电源供应器

所提供的一交流电转换成一直流电；

一突波吸收器群组，所述突波吸收器群组设置在所述电路基板上且电性连接于所述桥

式整流芯片与一电源输入端之间，以用于吸收一突波电压；

一第一抗突波用限流芯片群组，所述第一抗突波用限流芯片群组设置在所述电路基板

上，以用于吸收一第一预定突波电压；

一第二抗突波用限流芯片群组，所述第二抗突波用限流芯片群组设置在所述电路基板

上，以用于吸收一第二预定突波电压；

一LED发光群组，所述LED发光群组包括多个发光二极管芯片，多个所述发光二极管芯

片设置在所述电路基板上且电性连接于所述桥式整流芯片、所述第一抗突波用限流芯片群

组以及所述第二抗突波用限流芯片群组三者其中之一；以及

一LED限流群组，所述LED限流群组设置在所述电路基板上且电性连接于所述桥式整流

芯片、所述第一抗突波用限流芯片群组以及所述第二抗突波用限流芯片群组三者其中之

一，以用于控制所述LED发光群组的电流总谐波失真率。

6.根据权利要求5所述的发光二极管照明装置，其特征在于，

其中，当所述发光二极管照明装置接收到一突波信号时，所述突波信号所产生的一突
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波电压从所述电源输入端输入到所述发光二极管照明装置；

其中，当所述突波信号所产生的所述突波电压大于所述突波吸收器群组所能吸收的所

述突波电压以及所述第一抗突波用限流芯片群组所能吸收的所述第一预定突波电压的总

合时，所述突波吸收器群组、所述第一抗突波用限流芯片群组以及所述第二抗突波用限流

芯片群组三者被配置以用于吸收所述突波信号所产生的所述突波电压；

其中，当所述突波信号所产生的所述突波电压大于所述突波吸收器群组所能吸收的所

述突波电压并且小于所述突波吸收器群组所能吸收的所述突波电压以及所述第一抗突波

用限流芯片群组所能吸收的所述第一预定突波电压的总合时，所述突波吸收器群组以及所

述第一抗突波用限流芯片群组两者被配置以用于吸收所述突波信号所产生的所述突波电

压；

其中，当所述突波吸收器群组损坏而失效并且所述突波信号所产生的所述突波电压小

于所述第一抗突波用限流芯片群组所能吸收的所述第一预定突波电压时，所述第一抗突波

用限流芯片群组被配置以用于吸收所述突波信号所产生的所述突波电压；

其中，当所述突波吸收器群组损坏而失效并且所述突波信号所产生的所述突波电压大

于所述第一抗突波用限流芯片群组所能吸收的所述第一预定突波电压时，所述第一抗突波

用限流芯片群组以及所述第一抗突波用限流芯片群组两者被配置以用于吸收所述突波信

号所产生的所述突波电压；

其中，所述第一抗突波用限流芯片群组所能吸收的所述第一预定突波电压以及所述第

二抗突波用限流芯片群组所能吸收的所述第二预定突波电压的总合大于所述突波吸收器

群组所能吸收的所述突波电压。

7.根据权利要求5所述的发光二极管照明装置，其特征在于，

其中，所述电源输入端具有一火线、一中性线以及一地线，且所述突波吸收器群组包括

一第一突波吸收器、一第二突波吸收器以及一第三突波吸收器；

其中，所述第一突波吸收器电性连接于所述火线与所述地线之间，以作为所述火线与

所述地线两者的一第一突波防护；

其中，所述第二突波吸收器电性连接于所述中性线与所述地线之间，以作为所述中性

线与所述地线两者的一第二突波防护；

其中，所述第三突波吸收器电性连接于所述火线与所述中性线之间，以作为所述火线

与所述中性线两者的一第三突波防护；

其中，在所述火线与所述桥式整流芯片之间电性连接有一保险丝。

8.根据权利要求5所述的发光二极管照明装置，其特征在于，

其中，所述第一抗突波用限流芯片群组包括至少三个第一抗突波用限流芯片以及至少

三个第一电阻芯片，且至少三个所述第一抗突波用限流芯片分别电性连接于至少三个所述

第一电阻芯片；

其中，所述第二抗突波用限流芯片群组包括至少三个第二抗突波用限流芯片以及至少

三个第二电阻芯片，且至少三个所述第二抗突波用限流芯片分别电性连接于至少三个所述

第二电阻芯片；

其中，所述LED限流群组包括至少三个LED限流芯片以及至少三个限流用电阻芯片，且

至少三个所述LED限流芯片分别电性连接于至少三个所述限流用电阻芯片。
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9.一种发光二极管照明装置，其特征在于，所述发光二极管照明装置包括：

一电路基板；

一桥式整流芯片，所述桥式整流芯片设置在所述电路基板上；

一突波吸收器群组，所述突波吸收器群组设置在所述电路基板上且电性连接于所述桥

式整流芯片，以用于吸收一突波电压；

一第一抗突波用限流芯片群组，所述第一抗突波用限流芯片群组设置在所述电路基板

上，以用于吸收一第一预定突波电压；

一第二抗突波用限流芯片群组，所述第二抗突波用限流芯片群组设置在所述电路基板

上，以用于吸收一第二预定突波电压；

一LED发光群组，所述LED发光群组包括多个发光二极管芯片，多个所述发光二极管芯

片设置在所述电路基板上；以及

一LED限流群组，所述LED限流群组设置在所述电路基板上；

其中，所述第一抗突波用限流芯片群组、所述第二抗突波用限流芯片群组、所述LED发

光群组以及所述LED限流群组串联设置。

10.根据权利要求9所述的发光二极管照明装置，其特征在于，

其中，当所述发光二极管照明装置接收到一突波信号时，所述突波信号所产生的一突

波电压从电源输入端输入到所述发光二极管照明装置；

其中，当所述突波信号所产生的所述突波电压大于所述突波吸收器群组所能吸收的所

述突波电压以及所述第一抗突波用限流芯片群组所能吸收的所述第一预定突波电压的总

合时，所述突波吸收器群组、所述第一抗突波用限流芯片群组以及所述第二抗突波用限流

芯片群组三者被配置以用于吸收所述突波信号所产生的所述突波电压；

其中，当所述突波信号所产生的所述突波电压大于所述突波吸收器群组所能吸收的所

述突波电压并且小于所述突波吸收器群组所能吸收的所述突波电压以及所述第一抗突波

用限流芯片群组所能吸收的所述第一预定突波电压的总合时，所述突波吸收器群组以及所

述第一抗突波用限流芯片群组两者被配置以用于吸收所述突波信号所产生的所述突波电

压；

其中，当所述突波吸收器群组损坏而失效并且所述突波信号所产生的所述突波电压小

于所述第一抗突波用限流芯片群组所能吸收的所述第一预定突波电压时，所述第一抗突波

用限流芯片群组被配置以用于吸收所述突波信号所产生的所述突波电压；

其中，当所述突波吸收器群组损坏而失效并且所述突波信号所产生的所述突波电压大

于所述第一抗突波用限流芯片群组所能吸收的所述第一预定突波电压时，所述第一抗突波

用限流芯片群组以及所述第一抗突波用限流芯片群组两者被配置以用于吸收所述突波信

号所产生的所述突波电压；

其中，所述第一抗突波用限流芯片群组所能吸收的所述第一预定突波电压以及所述第

二抗突波用限流芯片群组所能吸收的所述第二预定突波电压的总合大于所述突波吸收器

群组所能吸收的所述突波电压；

其中，所述电源输入端具有一火线、一中性线以及一地线，且所述突波吸收器群组包括

一第一突波吸收器、一第二突波吸收器以及一第三突波吸收器；

其中，所述第一突波吸收器电性连接于所述火线与所述地线之间，以作为所述火线与
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所述地线两者的一第一突波防护；

其中，所述第二突波吸收器电性连接于所述中性线与所述地线之间，以作为所述中性

线与所述地线两者的一第二突波防护；

其中，所述第三突波吸收器电性连接于所述火线与所述中性线之间，以作为所述火线

与所述中性线两者的一第三突波防护；

其中，在所述火线与所述桥式整流芯片之间电性连接有一保险丝；

其中，所述第一抗突波用限流芯片群组包括至少三个第一抗突波用限流芯片以及至少

三个第一电阻芯片，且至少三个所述第一抗突波用限流芯片分别电性连接于至少三个所述

第一电阻芯片；

其中，所述第二抗突波用限流芯片群组包括至少三个第二抗突波用限流芯片以及至少

三个第二电阻芯片，且至少三个所述第二抗突波用限流芯片分别电性连接于至少三个所述

第二电阻芯片；

其中，所述LED限流群组包括至少三个LED限流芯片以及至少三个限流用电阻芯片，且

至少三个所述LED限流芯片分别电性连接于至少三个所述限流用电阻芯片。
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用于提升抗突波能力的发光二极管照明装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种发光二极管照明装置，特别是涉及一种用于提升抗突波能力

的发光二极管照明装置。

背景技术

[0002] 现有技术中，当发光二极管照明装置突然接收到突波电压或者突波电流时，发光

二极管照明装置的多个LED(light‑emitting  diode)芯片会因为过大的突波电压或者过大

的突波电流而造成损坏。

实用新型内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题在于，针对现有技术的不足提供一种用于提升抗

突波能力的发光二极管照明装置。

[0004] 为了解决上述的技术问题，本实用新型所采用的其中一技术方案是提供一种用于

提升抗突波能力的发光二极管照明装置，其包括：一电路基板、一桥式整流芯片、一突波吸

收器群组、一第一抗突波用限流芯片群组、一第二抗突波用限流芯片群组、一LED发光群组

以及一LED限流群组。桥式整流芯片设置在电路基板上，以用于将一电源供应器所提供的一

交流电转换成一直流电。突波吸收器群组设置在电路基板上且电性连接于桥式整流芯片与

一电源输入端之间，以用于吸收一突波电压。第一抗突波用限流芯片群组设置在电路基板

上，以用于吸收一第一预定突波电压。第二抗突波用限流芯片群组设置在电路基板上，以用

于吸收一第二预定突波电压。LED发光群组包括多个发光二极管芯片，多个发光二极管芯片

设置在电路基板上且电性连接于桥式整流芯片、第一抗突波用限流芯片群组以及第二抗突

波用限流芯片群组三者其中之一。LED限流群组设置在电路基板上且电性连接于桥式整流

芯片、第一抗突波用限流芯片群组以及第二抗突波用限流芯片群组三者其中之一，以用于

控制LED发光群组的电流总谐波失真率。其中，第一抗突波用限流芯片群组、第二抗突波用

限流芯片群组、LED发光群组以及LED限流群组串联设置。其中，当一突波信号从电源输入端

输入到发光二极管照明装置时，突波吸收器群组、第一抗突波用限流芯片群组以及第二抗

突波用限流芯片群组被选择性配置以用于吸收突波信号所产生的一突波电压。

[0005] 为了解决上述的技术问题，本实用新型所采用的另外一技术方案是提供一种用于

提升抗突波能力的发光二极管照明装置，其包括：一电路基板、一桥式整流芯片、一突波吸

收器群组、一第一抗突波用限流芯片群组、一第二抗突波用限流芯片群组、一LED发光群组

以及一LED限流群组。桥式整流芯片设置在电路基板上，以用于将一电源供应器所提供的一

交流电转换成一直流电。突波吸收器群组设置在电路基板上且电性连接于桥式整流芯片与

一电源输入端之间，以用于吸收一突波电压。第一抗突波用限流芯片群组设置在电路基板

上，以用于吸收一第一预定突波电压。第二抗突波用限流芯片群组设置在电路基板上，以用

于吸收一第二预定突波电压。LED发光群组包括多个发光二极管芯片，多个发光二极管芯片

设置在电路基板上且电性连接于桥式整流芯片、第一抗突波用限流芯片群组以及第二抗突
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波用限流芯片群组三者其中之一。LED限流群组设置在电路基板上且电性连接于桥式整流

芯片、第一抗突波用限流芯片群组以及第二抗突波用限流芯片群组三者其中之一，以用于

控制LED发光群组的电流总谐波失真率。

[0006] 为了解决上述的技术问题，本实用新型所采用的另外再一技术方案是提供一种用

于提升抗突波能力的发光二极管照明装置，其包括：一电路基板、一桥式整流芯片、一突波

吸收器群组、一第一抗突波用限流芯片群组、一第二抗突波用限流芯片群组、一LED发光群

组以及一LED限流群组。桥式整流芯片设置在电路基板上。突波吸收器群组设置在电路基板

上且电性连接于桥式整流芯片，以用于吸收一突波电压。第一抗突波用限流芯片群组设置

在电路基板上，以用于吸收一第一预定突波电压。第二抗突波用限流芯片群组设置在电路

基板上，以用于吸收一第二预定突波电压。LED发光群组包括多个发光二极管芯片，多个发

光二极管芯片设置在电路基板上。LED限流群组设置在电路基板上。其中，第一抗突波用限

流芯片群组、第二抗突波用限流芯片群组、LED发光群组以及LED限流群组串联设置。

[0007] 在其中一可行的实施例中，当突波信号所产生的突波电压大于突波吸收器群组所

能吸收的突波电压以及第一抗突波用限流芯片群组所能吸收的第一预定突波电压的总合

时，突波吸收器群组、第一抗突波用限流芯片群组以及第二抗突波用限流芯片群组三者被

配置以用于吸收突波信号所产生的突波电压。

[0008] 在其中一可行的实施例中，当突波信号所产生的突波电压大于突波吸收器群组所

能吸收的突波电压并且小于突波吸收器群组所能吸收的突波电压以及第一抗突波用限流

芯片群组所能吸收的第一预定突波电压的总合时，突波吸收器群组以及第一抗突波用限流

芯片群组两者被配置以用于吸收突波信号所产生的突波电压。

[0009] 在其中一可行的实施例中，当突波吸收器群组损坏而失效并且突波信号所产生的

突波电压小于第一抗突波用限流芯片群组所能吸收的第一预定突波电压时，第一抗突波用

限流芯片群组被配置以用于吸收突波信号所产生的突波电压。

[0010] 在其中一可行的实施例中，当突波吸收器群组损坏而失效并且突波信号所产生的

突波电压大于第一抗突波用限流芯片群组所能吸收的第一预定突波电压时，第一抗突波用

限流芯片群组以及第一抗突波用限流芯片群组两者被配置以用于吸收突波信号所产生的

突波电压。

[0011] 在其中一可行的实施例中，第一抗突波用限流芯片群组所能吸收的第一预定突波

电压以及第二抗突波用限流芯片群组所能吸收的第二预定突波电压的总合大于突波吸收

器群组所能吸收的突波电压。

[0012] 在其中一可行的实施例中，电源输入端具有一火线、一中性线以及一地线，且突波

吸收器群组包括一第一突波吸收器、一第二突波吸收器以及一第三突波吸收器。其中，第一

突波吸收器电性连接于火线与地线之间，以作为火线与地线两者的一第一突波防护。其中，

第二突波吸收器电性连接于中性线与地线之间，以作为中性线与地线两者的一第二突波防

护。其中，第三突波吸收器电性连接于火线与中性线之间，以作为火线与中性线两者的一第

三突波防护。其中，在火线与桥式整流芯片之间电性连接有一保险丝。

[0013] 在其中一可行的实施例中，第一抗突波用限流芯片群组包括至少三个第一抗突波

用限流芯片以及至少三个第一电阻芯片，且至少三个第一抗突波用限流芯片分别电性连接

于至少三个第一电阻芯片。
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[0014] 在其中一可行的实施例中，第二抗突波用限流芯片群组包括至少三个第二抗突波

用限流芯片以及至少三个第二电阻芯片，且至少三个第二抗突波用限流芯片分别电性连接

于至少三个第二电阻芯片。

[0015] 在其中一可行的实施例中，LED限流群组包括至少三个LED限流芯片以及至少三个

限流用电阻芯片，且至少三个LED限流芯片分别电性连接于至少三个限流用电阻芯片。

[0016] 本实用新型的其中一有益效果在于，本实用新型所提供的一种用于提升抗突波能

力的发光二极管照明装置，其能通过“突波吸收器群组设置在电路基板上且电性连接于桥

式整流芯片，以用于吸收一突波电压”、“第一抗突波用限流芯片群组设置在电路基板上，以

用于吸收一第一预定突波电压”、“第二抗突波用限流芯片群组设置在电路基板上，以用于

吸收一第二预定突波电压”、“LED限流群组设置在电路基板上，以用于控制LED发光群组的

电流总谐波失真率”以及“第一抗突波用限流芯片群组、第二抗突波用限流芯片群组、LED发

光群组以及LED限流群组串联设置”的技术方案，以使得当一突波信号突然从电源输入端输

入到发光二极管照明装置时，突波吸收器群组、第一抗突波用限流芯片群组以及第二抗突

波用限流芯片群组可以被选择性配置以用于吸收突波信号所产生的一突波电压。

[0017] 为使能进一步了解本实用新型的特征及技术内容，请参阅以下有关本实用新型的

详细说明与附图，然而所提供的附图仅用于提供参考与说明，并非用来对本实用新型加以

限制。

附图说明

[0018] 图1为本实用新型第一实施例所提供用于提升抗突波能力的发光二极管照明装置

的立体示意图。

[0019] 图2为本实用新型第一实施例所提供用于提升抗突波能力的发光二极管照明装置

的俯视示意图。

[0020] 图3为本实用新型第一实施例所提供用于提升抗突波能力的发光二极管照明装置

的电路示意图。

[0021] 图4为本实用新型第一实施例所提供用于提升抗突波能力的发光二极管照明装置

的功能方框图。

[0022] 图5为本实用新型第二实施例所提供用于提升抗突波能力的发光二极管照明装置

的功能方框图。

[0023] 图6为本实用新型第三实施例所提供用于提升抗突波能力的发光二极管照明装置

的功能方框图。

具体实施方式

[0024] 以下是通过特定的具体实施例来说明本实用新型所公开有关“用于提升抗突波能

力的发光二极管照明装置”的实施方式，本领域技术人员可由本说明书所公开的内容了解

本实用新型的优点与效果。本实用新型可通过其他不同的具体实施例加以实行或应用，本

说明书中的各项细节也可基于不同观点与应用，在不背离本实用新型的构思下进行各种修

改与变更。另外，需事先声明的是，本实用新型的图式仅为简单示意说明，并非依实际尺寸

的描绘。以下的实施方式将进一步详细说明本实用新型的相关技术内容，但所公开的内容

说　明　书 3/7 页

9

CN 217116459 U

9



并非用以限制本实用新型的保护范围。另外，本文中所使用的术语“或”，应视实际情况可能

包括相关联的列出项目中的任一个或者多个的组合。

[0025] 参阅图1至图6所示，本实用新型提供一种用于提升抗突波能力的发光二极管照明

装置D(或者是说一种用于提升突波吸收能力的发光二极管照明装置D)，其包括：一电路基

板1、一桥式整流芯片2、一突波吸收器群组3、一第一抗突波用限流芯片群组4、一第二抗突

波用限流芯片群组5、一LED发光群组6以及一LED限流群组7。更进一步来说，桥式整流芯片2

设置在电路基板1上。突波吸收器群组3设置在电路基板1上且电性连接于桥式整流芯片2，

以用于吸收一突波电压。第一抗突波用限流芯片群组4设置在电路基板1上，以用于吸收一

第一预定突波电压。第二抗突波用限流芯片群组5设置在电路基板1上，以用于吸收一第二

预定突波电压。LED发光群组6包括多个发光二极管芯片60，并且多个发光二极管芯片60设

置在电路基板1上。LED限流群组7设置在电路基板1上。其中，第一抗突波用限流芯片群组4、

第二抗突波用限流芯片群组5、LED发光群组6以及LED限流群组7串联设置。借此，当一突波

信号S突然从电源输入端输入到发光二极管照明装置D时，突波吸收器群组3、第一抗突波用

限流芯片群组4以及第二抗突波用限流芯片群组5被选择性配置以用于吸收突波信号S所产

生的一突波电压。

[0026] [第一实施例]

[0027] 参阅图1至图4所示，本实用新型第一实施例提供一种用于提升抗突波能力的发光

二极管照明装置D，其包括：一电路基板1、一桥式整流芯片2、一突波吸收器群组3、一第一抗

突波用限流芯片群组4、一第二抗突波用限流芯片群组5、一LED发光群组6以及一LED限流群

组7。

[0028] 首先，配合图2、图3与图4所示，桥式整流芯片2可以被配置而设置在电路基板1上，

以用于将一电源供应器P所提供的一交流电AC转换成一直流电DC。举例来说，桥式整流芯片

2(或者是芯片型桥式整流器)电性连接于电路基板1，并且桥式整流芯片2可以是任何一种

用于将交流电转换成直流电的电子组件，以用于提供发光二极管照明装置D所需的直流电。

然而，上述所举的例子只是其中一可行的实施例而并非用以限定本实用新型。

[0029] 再者，配合图2与图3所示，突波吸收器群组3可以被配置而设置在电路基板1上且

电性连接于桥式整流芯片2与一电源输入端之间，以用于吸收一突波电压(或是说可以吸收

一电压突波的电压)。举例来说，电源输入端具有一火线L、一中性线N(或称零线)以及一地

线GND(或称接地线)，并且突波吸收器群组3包括一第一突波吸收器31(或是第一抗突波

器)、一第二突波吸收器32(或是第二抗突波器)以及一第三突波吸收器33(或是第三抗突波

器)。其中，第一突波吸收器31可以电性连接于火线L与地线GND之间，以作为火线L与地线

GND两者的一第一突波防护。其中，第二突波吸收器32可以电性连接于中性线N与地线GND之

间，以作为中性线N与地线GND两者的一第二突波防护。其中，第三突波吸收器33可以电性连

接于火线L与中性线N之间，以作为火线L与中性线N两者的一第三突波防护。值得注意的是，

在火线L与桥式整流芯片2之间还可以进一步电性连接有一保险丝F。然而，上述所举的例子

只是其中一可行的实施例而并非用以限定本实用新型。

[0030] 此外，配合图2与图3所示，第一抗突波用限流芯片群组4可以被配置而设置在电路

基板1上，以用于吸收一第一预定突波电压(或是说可以吸收一第一预定电压突波)。举例来

说，第一抗突波用限流芯片群组4包括至少三个第一抗突波用限流芯片41(或是第一吸收突
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波用限流芯片)以及至少三个第一电阻芯片42，并且至少三个第一抗突波用限流芯片41分

别电性连接于至少三个第一电阻芯片42。值得注意的是，多个第一抗突波用限流芯片41所

采用的并联数量会限制发光二极管照明装置D的最大电流量。然而，上述所举的例子只是其

中一可行的实施例而并非用以限定本实用新型。

[0031] 另外，配合图2与图3所示，第二抗突波用限流芯片群组5可以被配置而设置在电路

基板1上，以用于吸收一第二预定突波电压(或是说可以吸收一第二预定电压突波)。举例来

说，第二抗突波用限流芯片群组5包括至少三个第二抗突波用限流芯片51(或是第二吸收突

波用限流芯片)以及至少三个第二电阻芯片52，并且至少三个第二抗突波用限流芯片51分

别电性连接于至少三个第二电阻芯片52。值得注意的是，多个第二抗突波用限流芯片51所

采用的并联数量会限制发光二极管照明装置D的最大电流量。然而，上述所举的例子只是其

中一可行的实施例而并非用以限定本实用新型。

[0032] 再者，配合图2与图3所示，LED发光群组6包括多个发光二极管芯片60，并且多个发

光二极管芯片60可以被配置而设置在电路基板1上且电性连接于第一抗突波用限流芯片群

组4与第二抗突波用限流芯片群组5之间。举例来说，多个发光二极管芯片60可以用于提供

相同或者不同波长的光源。然而，上述所举的例子只是其中一可行的实施例而并非用以限

定本实用新型。

[0033] 此外，配合图2与图3所示，LED限流群组7可以被配置而设置在电路基板1上且电性

连接于LED发光群组6与第二抗突波用限流芯片群组5之间，以用于控制LED发光群组6的电

流总谐波失真率(Total  Harmonic  Distortion  of  Current，THDi)。举例来说，LED限流群

组7包括至少三个LED限流芯片71以及至少三个限流用电阻芯片72，并且至少三个LED限流

芯片71分别电性连接于至少三个限流用电阻芯片72。值得注意的是，第一抗突波用限流芯

片群组4、第二抗突波用限流芯片群组5、LED发光群组6以及LED限流群组7串联设置。然而，

上述所举的例子只是其中一可行的实施例而并非用以限定本实用新型。

[0034] 借此，配合图3与图4所示，当一突波信号S(或是电压突波)突然从电源输入端输入

到发光二极管照明装置D时，突波吸收器群组3、第一抗突波用限流芯片群组4以及第二抗突

波用限流芯片群组5可以被选择性配置以用于吸收突波信号S所产生的一突波电压。

[0035] 举例来说，当突波信号S所产生的突波电压(例如1700V电压突波)大于突波吸收器

群组3(例如压敏电阻)所能吸收的突波电压(例如可吸收1000V电压突波)以及第一抗突波

用限流芯片群组4所能吸收的第一预定突波电压(例如可吸收500V电压突波)的总和时(亦

即1700V>1000V+500V时)，就需要突波吸收器群组3(例如可以提供1000V的突波防护)、第一

抗突波用限流芯片群组4(例如可以提供500V的突波防护)以及第二抗突波用限流芯片群组

5(例如可以提供500V的突波防护)三者同时被配置以用于吸收突波信号S所产生的突波电

压(例如1700V电压突波)。然而，上述所举的例子只是其中一可行的实施例而并非用以限定

本实用新型。

[0036] 举例来说，当突波信号S所产生的突波电压(例如1300V电压突波)大于突波吸收器

群组3所能吸收的突波电压(例如可吸收1000V电压突波)并且小于突波吸收器群组3所能吸

收的突波电压(例如可吸收1000V电压突波)以及第一抗突波用限流芯片群组4所能吸收的

第一预定突波电压(例如可吸收500V电压突波)的总和时(亦即1300V>1000V，且1300V<

1000V+500V时)，就需要突波吸收器群组3(例如可以提供1000V的突波防护)以及第一抗突
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波用限流芯片群组4(例如可以提供500V的突波防护)两者同时被配置以用于吸收突波信号

S所产生的突波电压(例如1300V电压突波)。然而，上述所举的例子只是其中一可行的实施

例而并非用以限定本实用新型。

[0037] 举例来说，当突波吸收器群组3损坏而失效并且突波信号S所产生的突波电压(例

如400V电压突波)小于第一抗突波用限流芯片群组4所能吸收的第一预定突波电压(例如可

吸收500V电压突波)时(亦即400V<500V时)，仅需要第一抗突波用限流芯片群组4(例如可以

提供500V的突波防护)被配置以用于吸收突波信号S所产生的突波电压(例如400V电压突

波)。然而，上述所举的例子只是其中一可行的实施例而并非用以限定本实用新型。

[0038] 举例来说，当突波吸收器群组3损坏而失效并且突波信号S所产生的突波电压(例

如700V电压突波)大于第一抗突波用限流芯片群组4所能吸收的第一预定突波电压(例如可

吸收500V电压突波)时(亦即700V>500V时)，就需要第一抗突波用限流芯片群组4(例如可以

提供500V的突波防护)以及第一抗突波用限流芯片群组4(例如可以提供500V的突波防护)

两者同时被配置以用于吸收突波信号S所产生的突波电压(例如700V电压突波)。然而，上述

所举的例子只是其中一可行的实施例而并非用以限定本实用新型。

[0039] 值得注意的是，第一抗突波用限流芯片群组4所能吸收的第一预定突波电压以及

第二抗突波用限流芯片群组5所能吸收的第二预定突波电压的总合要大于突波吸收器群组

3所能吸收的突波电压(例如钳位电压)，以避免当突波吸收器群组3损坏而失效时，第一抗

突波用限流芯片群组4、第二抗突波用限流芯片群组5、LED发光群组6以及LED限流群组7会

受到电压突波的击穿而损坏。

[0040] [第二实施例]

[0041] 参阅图5所示，本实用新型第二实施例提供一种用于提升抗突波能力的发光二极

管照明装置D，其包括：一电路基板(图未示)、一桥式整流芯片2、一突波吸收器群组3、一第

一抗突波用限流芯片群组4、一第二抗突波用限流芯片群组5、一LED发光群组6以及一LED限

流群组7。由图5与图4的比较可知，本实用新型第二实施例与第一实施例最主要的差异在

于：在第二实施例中，LED发光群组6电性连接于第二抗突波用限流芯片群组5与LED限流群

组7之间，并且LED限流群组7电性连接于桥式整流芯片2与LED发光群组6之间。因此，依据不

同的需求，第一抗突波用限流芯片群组4、第二抗突波用限流芯片群组5、LED发光群组6以及

LED限流群组7之间的配置关系可以进行调整。

[0042] [第三实施例]

[0043] 参阅图6所示，本实用新型第三实施例提供一种用于提升抗突波能力的发光二极

管照明装置D，其包括：一电路基板(图未示)、一桥式整流芯片2、一突波吸收器群组3、一第

一抗突波用限流芯片群组4、一第二抗突波用限流芯片群组5、一LED发光群组6以及一LED限

流群组7。由图6与图4的比较可知，本实用新型第三实施例与第一实施例最主要的差异在

于：在第三实施例中，LED发光群组6电性连接于桥式整流芯片2与LED限流群组7之间，并且

LED限流群组7电性连接于LED发光群组6与第一抗突波用限流芯片群组4之间。因此，依据不

同的需求，第一抗突波用限流芯片群组4、第二抗突波用限流芯片群组5、LED发光群组6以及

LED限流群组7之间的配置关系可以进行调整。

[0044] [实施例的有益效果]

[0045] 本实用新型的其中一有益效果在于，本实用新型所提供的一种用于提升抗突波能
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力的发光二极管照明装置D，其能通过“突波吸收器群组3设置在电路基板1上且电性连接于

桥式整流芯片2，以用于吸收一突波电压”、“第一抗突波用限流芯片群组4设置在电路基板1

上，以用于吸收一第一预定突波电压”、“第二抗突波用限流芯片群组5设置在电路基板1上，

以用于吸收一第二预定突波电压”、“LED限流群组7设置在电路基板1上，以用于控制LED发

光群组6的电流总谐波失真率”以及“第一抗突波用限流芯片群组4、第二抗突波用限流芯片

群组5、LED发光群组6以及LED限流群组7串联设置”的技术方案，以使得当一突波信号S突然

从电源输入端输入到发光二极管照明装置D时，突波吸收器群组3、第一抗突波用限流芯片

群组4以及第二抗突波用限流芯片群组5可以被选择性配置以用于吸收突波信号S所产生的

一突波电压。

[0046] 值得注意的是，第一抗突波用限流芯片群组4所能吸收的第一预定突波电压以及

第二抗突波用限流芯片群组5所能吸收的第二预定突波电压的总合要大于突波吸收器群组

3所能吸收的突波电压(例如钳位电压)，以避免当突波吸收器群组3损坏而失效时，第一抗

突波用限流芯片群组4、第二抗突波用限流芯片群组5、LED发光群组6以及LED限流群组7会

受到电压突波的击穿而损坏。

[0047] 以上所公开的内容仅为本实用新型的优选可行实施例，并非因此局限本实用新型

的权利要求书的保护范围，所以凡是运用本实用新型说明书及附图内容所做的等效技术变

化，均包含于本实用新型的权利要求书的保护范围内。
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图2
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图3
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图4
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图5
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图6
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